Pressmeddelande

KIOXIA introducerar QLC UFS 4.1 inbyggda flashminnen f6r mobil
lagring med hog kapacitet

8:e generationens BiCS FLASH™-teknik ger prestanda- och effektivitetsforbattringar

Tyskland, Dusseldorf, 28 januari 2026 — KIOXIA Europe, en varldsledande leverantdr av

minneslosningar - meddelar idag att KIOXIA har pabdrjat samplingen av nya Universal Flash
Storage[1] (UFS) Ver. 4.1 embedded memory devices med 4-bit-per-cell, quadruple-level cell
(QLC) teknologi. De nya enheterna ar utformade for lasintensiva applikationer och lagringsbehov
med hog kapacitet och drivs av KIOXIAs 8:e generationens BIiCS FLASH™ 3D

flashminnesteknologi.

Eftersom QLC UFS erbjuder en hogre bitdensitet &n vanliga TLC UFS passar den for mobila
tillampningar som kraver hogre lagringskapaciteter. Framsteg inom tekniken fér styrenheter och
felkorrigering har gjort det mojligt for QLC-tekniken att uppnd detta och samtidigt bibehalla

konkurrenskraftig prestanda.


http://www.kioxia.com/

Med utgangspunkt i dessa framsteg uppnar de nya KIOXIA-enheterna betydande
prestandadkningar . KIOXIAs QLC UFS oOkar sekventiella skrivhastigheter med 25 %,
slumpmassiga lashastigheter med 90 % och slumpmassiga skrivhastigheter med 95 % jamfort
med féregaende generation (UFS 4.0 / BiCS6 QLC UFS)E. Write Amplification Factor (WAF)
forbattras ocksa med max 3,5x (med WriteBooster inaktiverat).

KIOXIA QLC UFS passar utmarkt for smartphones och surfplattor och stdder aven nya
produktkategorier som kraver hogre kapacitet och prestanda, inklusive datorer, natverk, AR/VR,

IoT och Al-aktiverade enheter.

De nya UFS 4.1-enheterna finns i kapaciteter pa 512 gigabyte (GB) och 1 terabyte (TB) och
kombinerar KIOXIAs avancerade BiCS FLASH™ 3D-flashminne och en integrerad styrenhet i ett
JEDEC -standardpaket. KIOXIAs BiCS FLASH™ 3D-flashminne av 8:e generationen introducerar
tekniken CMOS directly Bonded to Array (CBA) — en arkitektonisk innovation som innebar ett stort

steg framat inom flashminnesdesign.

Viktiga funktioner inkluderar:
e Uppfyller UFS 4.1-specifikationen. UFS 4.1 ar bakatkompatibelt med UFS 4.0 och
UFS 3.1.
e 8:e generationens KIOXIA BiCS FLASH™ 3D-flashminne
e WriteBooster-stdd for betydligt snabbare skrivhastigheter
e Minskad paketstorlek jamfort med tidigare QLC UFS: 11x13 mm — 9%13 mm

"Hos KIOXIA ar innovation inom flashminnesteknik centralt for hur vi moter de 6kande kraven pa
kapacitet och prestanda”, sager Axel Stérmann, Chief Technology Officer & Vice President,
KIOXIA Europe. "Med QLC UFS 4.1 dversatts de senaste framstegen inom arkitektur och design
till praktiska funktioner som hjélper vara kunder att hantera alltmer komplexa och mangsidiga

mobila och uppkopplade anvandningsomraden.”
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Noter:

1: Universal Flash Storage (UFS) ar en produktkategori for inbyggda minneslésningar som foljer JEDECs UFS-
standard. Tack vare sitt seriella granssnitt stoder UFS full duplex-kommunikation, vilket méjliggér samtidig lasning och
skrivning mellan véardprocessorn och UFS-enheten.



2: Baserat pa KIOXIAs interna test

3: 512GB-produkt, nar WriteBooster ar aktiverad

| varje omnamnande av en KIOXIA-produkt: Produkttathet identifieras utifrn tatheten av minneschip i produkten, inte
méangden minneskapacitet som &r tillganglig for datalagring hos slutanvandaren. Tillgéanglig kapacitet &r lagre pa
grund av systemreserverat utrymme, formatering, defekta block och andra begransningar och kan dessutom variera
beroende pa vardenhet och applikation. For detaljer hanvisas till tillampliga produktspecifikationer. Definitionen av
1KB = 2710 bytes = 1 024 bytes. Definitionen av 1 Gb = 2730 bitar = 1 073 741 824 bitar. Definitionen av 1 GB =
2730 bytes = 1 073 741 824 bytes. 1 Th = 2740 bitar = 1 099 511 627 776 bitar.

1 Gbps beraknas som 1 000 000 000 bitar/s. Las- och skrivhastigheter &r de basta vardena uppnadda i en specifik
testmiljo hos KIOXIA, och KIOXIA garanterar varken las- eller skrivhastigheter i enskilda enheter. Hastigheten kan
variera beroende pé enhet och filstorlek.

Foljande varumarken, tjanste- och/eller foretagsnamn — JEDEC, JEDEC Solid State Technology Association —
ar inte skapade, registrerade, kontrollerade och/eller ags inte av KIOXIA Europe GmbH eller av anslutna féretag
inom KIOXIA-koncernen. De kan daremot vara skapade, registrerade, kontrollerade och/eller &gas av tredje part
i olika jurisdiktioner och ar darfér skyddade mot obehdrig anvandning.

Om KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH &r det Europabaserade dotterbolaget till KIOXIA Corporation, en varldsledande
leverantor av flashminnen och SSD-enheter (Solid State Drives). Fran uppfinningen av NAND-flashminnet till
dagens berémda BiCS FLASH™ 3D-flashminne fortsatter KIOXIA att bana vag for innovativa minneslésningar
och tjanster som berikar ménniskors liv och vidgar samhallets horisonter. Féretagets innovativa 3D-
flashminnesteknik, BiCS FLASH™, formar framtidens lagringslosningar for applikationer med hog densitet
sasom avancerade smarttelefoner, datorer, fordonssystem, datacenter och generativa Al-system.
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